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1 Koncentracja nos$nikow

Koncentracja nonikéw samoistnych
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Efektywna gesto¢ standéw w pasmie przewodnictwa:
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Efektywna gesto¢ standéw w pasmie przewodnictwa dla krzemu:

No =6.2 % 1015T%[cm_3]

Efektywna gesto¢ standéw w pasmie walencyjnym:
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Efektywna gesto¢ stanéw w pasmie walencyjnym dla krzemu:
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Koncentracja nadmiarowych no$nikéw mniejszo-

Sciowych
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Szeroko$¢ obszaru zubozonego
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7 Ogniwa sloneczne

Strumien fotonoéw

gdzie H[W/m?] to gestos¢ mocy.
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8 Heterozlacza
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